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摘要(译)

当衬底变得更大时，制造时间由于重复薄膜形成和蚀刻而增加；蚀刻剂
等的废物处理成本增加；以及材料效率显著降低。改进衬底和由液滴喷
射方法形成的材料层之间粘合性的基础薄膜在本发明中形成。另外，本
发明的液晶显示装置的制造方法包括不使用光掩模形成制造液晶显示装
置所需的以下图案的至少一个步骤：由布线(或电极)图案、绝缘层图案代
表的材料层图案；或形成另一个图案的掩模图案。
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